


























专利名称(译) 有机发光二极管显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20130221381A1 公开(公告)日 2013-08-29

申请号 US13/495907 申请日 2012-06-13

[标]申请(专利权)人(译) SHIN ARAM
YOO JUHN SUK
朴寿JEONG

申请(专利权)人(译) SHIN，ARAM
YOO，JUHN-SUK
PARK，SOO-JEONG

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SHIN ARAM
YOO JUHN SUK
PARK SOO JEONG

发明人 SHIN, ARAM
YOO, JUHN-SUK
PARK, SOO-JEONG

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/40

CPC分类号 H01L51/50 H01L27/1255 G09G2300/0426 G09G3/3208 H01L27/1259

优先权 1020120018612 2012-02-23 KR

其他公开文献 US8680517

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机发光二极管显示装置，包括：基板上的半导体层，包括源区和
漏区;半导体层上的第一绝缘层;第一绝缘层上的栅电极和第一存储电极;
栅电极和第一存储电极上的第二绝缘层;源极和漏极分别与源区和漏区连
接;第二绝缘层上的第二存储电极，位于与第一存储电极对应的位置;源电
极和漏电极以及第二存储电极上的第三绝缘层;第三绝缘层上的第一金属
层，并将漏电极连接到阳极;在第三绝缘层上与第二存储电极对应的位置
处的第二金属层。
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